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les Zlectrons de conduction (R.A. Terrell et al., 1066) 3 ces expériences de
résonance mesnétioue permettent d'estimer la demi-lerseur A de 1'état 1ié virtuel
pour des matrices monovalentes, A 2 Zlectron-volts environ, ce cui est en bon
pccord avec les valeurs déduites précédemment des expériences de pouvoir thermo=-

électrique.

La demi-lerpeur d'un étst 1i# virtuel p 4tant de 1'ordre de 2 A 3
£lectron=volts, on déduit de la formule (53) aue Ueff est de 1l'ordre de 5 électron=-
volts dans ce cas. L'intégrsle d'échange effective est plus petite et peut étre
prise de 1l'ordre d'un dlectron=-volt, Ces valeurs respectives des intépgrales
effectives et de le demi-larseur sont en bon accord avec le fait expérimental aue
ces étets 1iés virtuels ne sont jemais magnétiques 3 dens notre modéle, ces
veleurs correspondent A la région (IV) de la figure 11 (ou de la figure 13) ou

aux conditions exactes :

TA>U+J (dans le cas deux fois dégénéré d'orbite) (54)

2F
A > Fo -+ -?52 (dens le cas réel d'un &tat p de 2 =1) (54

Ce moddle s'applique donc bien aux ¢tats 1iés virtuels p et permet de

déterminer un ordre de grandeur des persmdtres physiques U, J, L

ETATS d,

Les solutions solides diluées de métaux normeux avec des impuretés de
métaux de transition ont été longuement Ztudiées ces dernidres annfes ; nous ne
discutons ici oue leurs pronriétés essentielles, spécielement en ce qui concerne

1'apperition du mapnétisme.

La résistivité résiduelle a'impuretés de métoux de trensition de la
gérie 3d ollant du Scandium au Cuivre dens 1'Aluminium présente en fonction de la
différence de valence entre les deux constituants de 1l'elliage un pic de résis-
tivitéd eu milieu de la série, et de plus ces alliages ont de grands pouvoirs
thermoélectriques négatifs. Par ailleurs, on déduit des mesures de susceptibilité

meenétique que ces impuretés ne sont pas magnétiques.

Au contraire, la résistivité résiduelle des impuretés de transition

dans une matrice de Cuivre présente deux pics de résistivité en fonction de la




